Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 1

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -301 для следующего режима работы 

Eб=0,5В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=10 кГц

MH= MB=1,2

KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ



Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 2

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -301 для следующего режима работы 

Eб=0,6В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=100 кГц

MH= MB=1,2

KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ




Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 3

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -301 для следующего режима работы 

Eб=0,7В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=200 кГц

MH= MB=1,2

KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 4

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -301 для следующего режима работы

Eб=0,8В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=200 кГц

MH= MB=1,01
KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 5

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -301 для следующего режима работы

Eб=0,9В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=500 кГц

MH= MB=1,01
KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 6

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ -108 для следующего режима работы

Eб=0,05В

Eк=3В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=10 кГц

MH= MB=1,2
KU=25

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 7

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ -108 для следующего режима работы

Eб=0,1В

Eк=3В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=300 кГц

MH= MB=1,05
KU=5

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 8

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ -108 для следующего режима работы

Eб=0,15В

Eк=3В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=700 кГц

MH= MB=1,3
KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 9

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ -108 для следующего режима работы

Eб=0,25В

Eк=3В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=400 кГц

MH= MB=1,1
KU=15

RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 10

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ -108 для следующего режима работы

Eб=1В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=100 кГц

MH= MB=1,01
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=40 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 11

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -805 для следующего режима работы

Eб=1,5В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=500 кГц

MH= MB=1,2
KU=20
RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 12

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -805 для следующего режима работы

Eб=2В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=10 кГц

MH= MB=1,1
KU=15
RH=500 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=0,5 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 13

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -805 для следующего режима работы

Eб=1,75В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=8 кГц

MH= MB=1,1
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1,5 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 14

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -902 для следующего режима работы

Eб=0,5В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=100 кГц

MH= MB=1,1
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 15

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -902 для следующего режима работы

Eб=0,75В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=300 кГц

MH= MB=1,2
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 16

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -902 для следующего режима работы

Eб=1В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=500 кГц

MH= MB=1,01
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 17

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -902 для следующего режима работы

Eб=1,25В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=300 кГц

MH= MB=1,3
KU=25
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 18

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -904 для следующего режима работы

Eб=0,5В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=200 кГц

MH= MB=1,2
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 19

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ -904 для следующего режима работы

Eб=0,6В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=8 кГц

MH= MB=1,3
KU=10
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 20

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ -904 для следующего режима работы

Eб=0,65В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=400 кГц

MH= MB=1,03
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=50 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 21

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ-330 Д для следующего режима работы

Eб=0,25В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=700 кГц

MH= MB=1,02
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 22

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ-330 Д для следующего режима работы

Eб=0,3В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=40 кГц

MH= MB=1,05
KU=20
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 23

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора ГТ-330 Д для следующего режима работы

Eб=0,35В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=8 кГц

MH= MB=1,2
KU=10
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 24

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-816  для следующего режима работы

Eб=0,6В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=800 кГц

MH= MB=1,01
KU=5
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=15B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 25

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-816  для следующего режима работы

Eб=1В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=15 кГц

MH= MB=1,3
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 26

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-816  для следующего режима работы

Eб=1,2В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=100 кГц

MH= MB=1,1
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 27

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-816  для следующего режима работы

Eб=0,9В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=300 кГц

MH= MB=1,05
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 28

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-805 А  для следующего режима работы

Eб=0,5В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=400 кГц

MH= MB=1,01
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 29

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-805 А  для следующего режима работы

Eб=0,75В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=500 кГц

MH= MB=1,3
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 30

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-805 А  для следующего режима работы

Eб=1В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=200 кГц

MH= MB=1,4
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=30 м
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 31

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора КТ-805 А  для следующего режима работы

Eб=1,5В

Eк=10В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=700 кГц

MH= MB=1,3
KU=15
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 32

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-701  для следующего режима работы

Eб=0,5В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=300 кГц

MH= MB=1,01
KU=5
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 33

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-701  для следующего режима работы

Eб=0,6В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=600 кГц

MH= MB=1,2
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 34

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-701  для следующего режима работы

Eб=0,7В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=100 кГц

MH= MB=1,05
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 35

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-701  для следующего режима работы

Eб=0,45В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=200 кГц

MH= MB=1,1
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 36

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-607 А  для следующего режима работы

Eб=0,15В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=700 кГц

MH= MB=1,03
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 37

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-607 А  для следующего режима работы

Eб=0,25В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=50 Гц

FB=10 кГц

MH= MB=1,01
KU=5
RH=500 Ом
Uвых=1В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 38

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-607 А  для следующего режима работы

Eб=0,3В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=100 Гц

FB=300 кГц

MH= MB=1,02
KU=15
RH=800 Ом
Uвых=2В

ЕK=20B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ
Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 39

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-607 А  для следующего режима работы

Eб=0,2В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=800 кГц

MH= MB=1,1
KU=10
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ

Задания по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника»
Вариант 40

Задание 1.  Определить h-параметры биполярного транзистора П-607 А  для следующего режима работы

Eб=0,35В

Eк=5В

Задание 2. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе графоаналитическим методом.

FH=200 Гц

FB=100 кГц

MH= MB=1,01
KU=8
RH=500 Ом
Uвых=1,5В

ЕK=12B
RK=1 кОм

Задание 3. Произвести расчет резистивного однокаскадного усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе аналитическим методом. Для аналитического метода расчета все исходные данные те же, разница в выходных напряжениях. 

Uвых=60 мВ

